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Abstract : Lesinductances intégrées sur silicium sont des éléments importants dans la conception des circuits Radiofréquence, et
plus particulierement dans les oscillateurs controlés en tension (VCO), les amplificateurs a faible bruit (LNA) et les filtres passifs.
Le facteur de qualité de ces inductances reste bas car il est limité par les pertes résistives de la piste métallique et les pertes du
substrat de silicium. Dansce travail nous proposons une optimisation, permettant de réduire ces pertes afin d'augmenter le facteur de
qualité, en utilisant pour cela une technologie CMOS standard, bas co(t (c'est-a-dire sans modification spécifique). L'étude s est
faite pour des structures monocouche, des structures multicouches, et pour des structures symétriques. L'analyse des inductances est
faite en utilisant I'outil ASITIC pour lasimulation, I'optimisation et pour les dessins de masques.
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